
UKD 621.382.2 

NORMA BRANŻOWA BN-72 
Elementy półprzewodnjkowe 

3375-15 
ELEMENTY Diody prostownicze typu Arkusz 06 

PÓŁPRZEWODNIKOWE BYP 660-50R, BYP 660-100R, 
BYP 660-300R, BYP 660-500R, 

BYP 660-700R Grupa kalalogowa XIX 23 

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są, dyfu
zyjne diody krzemowe, średniej mocy do zastosowań 
powszechnego ~tytku typu: BYP 660-50R, BYP 660-
100R, BYP 660-300R, BYP 660-500R, BYP 660-700R o 
danych oharakterystyoznyoh wg załąoznika 1. Diody 
przeznaczone są do pracy w układach prostowni
ozych. 

Kategoria klimatyczna - wg PN-60/T-04550: 656. 

2. Przykład oznaczenia diody BYP 660-50R o ka
tegorii klimatyoznej 656: 

DIODA BYP 660-50R 656 BN-72/3375-15 ark. 06 

3. Wymiary diody - wg PN-71/T-01503 ark. 02: ele
ment kompletny A2. 

4. Parametry elektryczne powinny spełniaĆ wyma
gania wg załącznika 3. 

5. Klasa intensywności uszkodzeń powinna speł

niać wymagania wg tabl. 1. 

'fablica 1 

Badanie wg Klasa inten-
Typ diody sywnośc i u-

BN-69/3375-06 szkodzeń 

5.5.16. Odpor-
ność na dłu- BYP 660-50R, BYP 660-1ooR 
gotrwale BYP 660-300R, BYP 660- 10 
ciUle ob- 5OOR, BYP 660-700R 
cillienie 
elektryczne 

6. Warunki obciążenia w badaniu 5.5.16 wg BN~9/ 

3375-06 powinny być zgodne z tabl. 2 w układzie 

wg rysunku. 

Tablica 2 

Typ diody U1 (V) l «:XI lam,,(OC) C(.()l.F) H",!, ( O ) 

BYP 660-50R 17 1000 1,5 

BYP 660-1ooR 35 500 3 

BYP 660-300R 100 600 25 ±2 400 9 

BYP 660-500R 175 300 16 

BYP 660-700R 250 200 22 

O,fj1f 

~220V 
l- Uf 

v 

[ I R 

rmr-15 ark. 061 

lJ
1
- napięcie ",ejściowe-wartosc »kuteczna napięcia na wej

ściu układu prostownika jednopoł6lłkowego; HL - oporność 

obclllieniaJ CI. - pojemność obciążenia; Ro c,", - oporność 

zabezpieczająca badaną diodę łącznie z opornością wno-

szoną przez transformator T 

7. Parametry elektryczne mierzone w badania oh 
pełnyoh powinny spełniaĆ wymagania wg zaląc mika 4. 

8. Sposób mocowania. W badaniach 5.5.7 i 5.5.8 
wg BN-69/J375-06 diody powinny· być mocowane do 
stołu wstrzą,sarki za wyprowadzenia w odległośoi 
6 ±1 mm do obudowy. 

KONIEC 

Załączniki 4 

Inforaacje dodatkowe 

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego UNITRA dnia 23 moja 1972 r. 

jako normo obowiązująco w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznio 1973 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 17/1972 poz. 35) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE Druk. Wyd. Norm. W - WG Ark. wyd. 0,55 Nakł. 2500+50 Zomo 2744/72 C.no zł 2.40 



Zal5CzDit 1 

do BI-72/3375-15 ark. 06 

DANE CHARAKTBRystYCZNE DIOD TYPU BYP 660-50R. BYP 660-100R. BYP 660-JOOR. BYP 660-500R. BYP 660-700R 

1. Uklad wlProwadze~ diod - wg rys. Z1. 

43min 

184max 26min 

- - - - - ..... h- -..... -" .... 
~ 

I337HS Clrlc.0fi-Z1I 
a,.8. Z1 

2. Typowe wartośoi parametrów elektrzoznyoh diod typu BYP 660-50R, BYP 660-100R, BYP 660-300R, BYP 
660-500R, BYP 660-700a przedstawiono w tablicy. 

luw. O1: •• cze- Jed- 17p d,iodJ Wartość Warunki poaiaru parametru Di. nostk. 

50 v, ° 1 U = tamb = 25 C 
BYP 660-5OR 

R 

80 UR = 50 v, tamb = 85°C 

1 UR =1OOV, o 
lam b = 25 C 

BYP 66O-1OOR 
80 U

R 
= 100 V, tamb = 85°C 

UR = JOO V, ° 1 lamb = 25 C 
Prl\d .. teCZD7 lR ".,. BYP 66O-3ooa 

80 U = '00 V, 
R 

t b = 85°c am 

UR = 500 V, o 1 14mb = 25 C 
BYP 660-5OOR 

80 U
R 

= 500 v, t amb = 85°C 

U
R

=700 V, ° 1 ( b = 25 C 
BYP 660-7ooR 

am 

80 U
R 

Ol 700 V, ( I = 850C am> 

•• p1to1. prs.wo- BYP 660-502- = 600 u, O 

da.nl. u" V BYP 660-700a 0,90 l" t amb =25C 

BYP 660-5Oa- 60 U
R = 1 " Jp = 20 ItRs 

Poj •• oŚć d,iodJ CR 
pl BYP 660-7ooa 

30 U
R = 10 V, Jp = 20 IdIs 

Z.ltFzDit 2 

do 811-72/3375-15 ark. 06 

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI PARłMETROw BKSPLOATACYJNYCH DIOD TYPU BYP 660-50R. BYP 660-100R. BYP 660-300R. 
BYP 660-500R. BYP 660-700R 

Lp. •• s". paru.tra. Oznacz.nl. J.cl- Vartdcl par ... tr6" d,iocl 
.oatka 

BYP 660-502 BYP 660-1ooR BYP 660-300a BYP 66o-5OOR BYP 660-700& 

1 Śr.dni pr,cl wyproato-
10 .. illit A .co<la1e • rJS. Z2 

"&111 

2 •• pitole ".tecz •• U
RIIaX 

V 50 100 300 500 700 

3 , I.pitoie ".jśolow. U1 V 17 35 100 175' 250 

"- 'f • .,e ... tu. al... . 1; ,1Ult Oc 125 

5 
'f.IIp.r.t .... prsecho-

I "Ig 
Oc od -55 .. +125 wpaai. 



BlI'-72/3375-15 uk. 06 

cd. tabllcJ 

Wartości parametr6w diod 
-Nazwa puametra Jed-Lp. Oznaczenie ao.tka 

BYP 660-SCR I BYP 660-100RI_BTP 66o-JOOR I BYP 660-5OCIł1 BYP 660J700F 

6 
IlepowtarlalDJ IZCZJ-
towy pr,d przewodzeDla 
I <;10 as 

7 PowtarzalDJ BZCZJtOWJ 
pr,d przewodzenia 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

I"SM A 15 

l"HM A 5 

~ 
1\ 

\ 

-40 -20 O 20 40 60 80 100 120 HO tomb (oC) 
13315=15 ark.oe-ul 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE DIOD TYPU BYP 660-50R. BYP 660-100R, BYP 660-300R. BYP 660-500R. BYP 660-700R 

Lp. laz"a paru.tra Oznaczenie SJabol 
'f1P diodJ J.dDoBtta Wartość WaraDlti Metoda p_l ara 

badania ..t BJaal 11& poaiara 

BYP 660-50R 

BYP 660-100R 
l" = 600 aA lapl~cie prze- BI-70/3375-12 1 UF I, II BYP 66o-JOOR V 1,0 25°C "odseDla lamtJ = ark. 02 

BYP 660-SCOR 

BYP 660-700R 

UR :5OV 
BYP 660-5OR pA 10 o 

10mb : 25 C 

BYP 66Q-100R 
UR = 100 V 

pA 10 
25°C t amb = 

2 Pr,a ".teCZDr IR I, II UH = 300 V BI-70/3375-12 
BYP 660-300R #lA 10 ark. 01 

tamo = 2SoC 

UR = 500 V 
BYP 660-500R pA 10 

° 10mb = 25 C 

BYP 660-7ooR 
UR .. 700 V 

pA 10 
25°C lamb :;: 



Zał!ICznik 4 
do BN-?213375-15 ark. 06 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE DIOD TYPU BYP 660-50R. BYP 660-100R. BYP 660-300R, BYP 660-500R, BYP 660-700R 

MIERZONE W BADANIACH PEŁNYCH 

Parametry elektryczne mierzone 

II czasie badania 
Badanie lig Typ dio~ 

BN-69/3375-06 Wartości granU=-
Bada~ Jed- ne parametru Warunki 
parametr nostka min ilU 

pOlliaru 

1 2 3 4 5 6 7 

BYP 66o-50R 

5.5.4. Odporność BYP 660-100R 
na zimno BYP 660-300R UF V - 1,6 I

F
: 600 mA 

BYP 66O-5OQR 
BYP 66o-700R 

BYP 66o-50R U : 
R 

50 V 

5.5.5. Odporność BYP 66C-100R U
R

: 100 V 
na gorllCo 

BYP 660-300R JR ł1A - 200 U
R

: 300 V 

BYP 660-500R U
R

: 500 V 

BYP 660-?OOR U : 
R 

700 V 

5.5.7. Wytrzyma-
10ść na udary BYP 660-50R 

5.5.8. If)'trz,...- BYP 660-100R 
10ść na wibracje BYP 66o-300R -

5.5.9. ilytrzyaa- BYP 660-500R 
10ść Da dłago-
trwa1, wilgoć BYP 66O-?OOR 

5.5.12. Lutowność 

'a m.b = 85
0
C 

BYP 660-50R UR = 50V 

5.5.16. Odporność BYP 660-100R I:R ta - 400 UR : 100 V 
na dłagotrwa1e BYP 66o-300R luR = 300 V 
ciUb obci-.te-

UR = 500 V nie elektryczne BYP 660-5OQR 
BYP 66o-?00R UR : 700 V 

UF V - 1,20 IF : 600 mA 

INFORMACJE DODATIOWE do BN-72/3375-15 arlt. 06 

Horlla zawiera następujllCe ustanowione arkusze: 

Arltusz 01 Dio~ typu AAYP 37 i AACP 37 
Arkuez 02 Dio4y typa DG 51, DG 52 oraz DG 51S, DG 525 
Arkusz 03 Diody tYPQ Dl 60, Dl 61, Dl 62, Dl 63 oraz Dl 60S, Dl 61S. Dl 625, Dl 635 
Arkllsz 04 Diody typu BAY 55, BAY 54S i BU 555 
Arkusz 05 Stab1lietory t)'pu. BZYP 20 i BZAP 20 

Metoda 
pomiaru 

8 

BN-70/ 
3375-12 
ark. 02 

BN-?O/ 
3375-12 
arlt. 01 

BN-70/ 
3375-12 
ark. 01 

BN-70/ 
3375-12 
arlt. 02 

po badaniu 

Wartości gra-
Bada~ niczne, liarun-
parametr ki i meto~ 

pomiaru 

9 10 

lig załllcznl.ka. 3 
1R JR - poz. 2 

UF UF - poz. 1 

lig zalllCzn1ka 3 
1R rR - poz. 2 

UF UF - poz. 1 

li g zalllczD1ka 3 

I R IR - poz. 2 

UF UF - poz. 1 

IR jak Ił czasie 
u" badania 


